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Funkcni vzorek
Trihladinovy NPC napétovy stridac

v" V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viady CR, &j.: 6951/2012-RVV
,Metodika hodnoceni vysledkd vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011 a rok
2012)* je uplathovan funkéni  vzorek

X

»Trihladinovy NPC napétovy stfidac”.

v Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu TA01010863 a
CZ.1.05/2.1.00/03.0094.

v' Predkladany funkéni vzorek slouzi ke
generovani stfidavého trojfazového napéti o
zvolené frekvenci ze stejnosmérného o
hodnoté 700 V.

v Tento funkéni vzorek je zmen$enym
modularmim  modelem  vysokonapétového
napétového stfidace, ktery slouzi k ovéfeni

fidicich algoritm( vysokonapétovych topologii.

v' Trihladinovy napétovy stfida¢ vyuziva jednu
z moznych topologii uréenych pro
vysokonapétové aplikace. V tomto pfipadé se
jedna o topologii NPC (Neutral Point
Clamped), kterou Ize snadno modifikovat na

ANPC (Active Neutral Point Clamped).
EVIDENCNI CISLO:
v Jako vykonové prvky jsou pouzity IGBT

tranzistory od firmy Semikron SKM75GB12V
v pouzdfe SEMITRANS 2. Toto pouzdro
KONTAKTNI OSOBA: ' ‘ obsahuje dva IGBT tranzistory se zpétnymi

Ing. Lubos Streit diodami zapojenymi jako pulmustek.
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v' Jmenovity proud IGBT tranzistoru je 75 A a
napéti 1200 V. Celkovy vykon napétového

Zoom Factor: 1
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Aoty Al il fidade j
My AT Tyl stfidace je 30 kW.

v Cely trojffazovy ANPC napétovy stiida¢ se
RESITELSKE sklada z celkem osmnacti IGBT tranzistorq, to
PRACOVISTE: S znamena devét pouzder SEMITRANS 2.
Zapadoeska univerzita v Plzni jH/J ‘H v Jako budige IGBT tranzistorti jsou pouzity
Fakulta elektrotechnicka B optobudi¢e HCPL 316 s desaturacni ochranou
Katedra elektromechaniky a @@ I et i“m{m% a posilujici budi¢e IXDN409.
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